FONAMENTS FiSICS DE LA INFORMATICA
Curs:2005/2006 MATI (grups 10i 20)
1er d’Enginyeria Técnica Informatica TARDA (grup 50)

1.- Programa de I'assignatura:

Tema1.

Introduccié als circuits electronics
Introduccié a I'assignatura. Conceptes basics d'electricitat: carrega, camp, potencial i corrent eléctrics.
Elements basics de circuit: fonts de tensio i corrent, resisténcies, condensadors i bobines. Poténcia i energia.
Tema 2.:

Lleis basiques de I'analisi de circuits
Circuits lineals. Lleis basiques de I'analisi de circuits: Resolucié de circuits simples amb les lleis de Kirchhoff.
Altres métodes de resolucié de circuits: principi de superposicid, teoremes de Thevenin | Norton.

Tema 3.

Evolucié temporal: régim transitori
Régim permanent i régim transitori: circuits de primer ordre i tecniques de resoluci6. Circuits basics de primer
ordre: resolucié de circuits simples, com ara el circuit RC i RL, entre d'altres. Determinacié de les condicions
inicials i estat estacionari d'un circuits abans i després d'una etapa transitoria .

Tema 4.

Régim permanent sinusoidal
Introduccié al régim permanent. Definicio de la senyal sinusoidal. Introduccio a la notacio complexe i definicio
del concepte dimpedancia. Determinacio de la funcié de transferéncia d'un circuit. Estudi de la resposta en
freqliéncia d'un circuit: diagrama de Bode. Filtres de primer ordre.

Tema 5.

Nocions de Semiconductors.
Introduccio als semiconductors. Diodes d'unié PN. Circuits amb diodes.

Tema 6.
Diodes d'unié PN. Circuits no lineals
Introducci6 als semiconductors. Diodes d'unié PN. Circuits amb diodes.

Tema /.

L’amplificador operacional i les seves
aplicacions.

L'amplificador operacional. Aplicacions lineals dels amplificadors operacionals. Aplicacions no lineals dels
amplificadors operacionals.

Tema 8.

Portes logiques amb transistors bipolars

Estructura i tipus de transistors. Efecte transistor. El transistor com a amplificador. Corbes caracteristiques.
Regions de funcionament. Portes logiques. Fan-out.

Tema 9.

Portes logiques amb transistors d’efecte de
camp MOSFET

Estructura i tipus de transistors. Funcionament qualitatiu. Corbes caracteristiques. Regions de funcionament.
Aplicacions digitals.

Tema 10.

Introduccié als sistemes d’adquisicio de
dades

Principis de la conversi6 analogica-digital. Conversors digital-analogic i analogic-digital. Tarjes d’adquisicio de
dades: arquitectura i especificacions.




CAPACITATS PREVIES

L'alumne ha de ser capag d'utilitzar amb domini els segiients conceptes matematics:

= Funcions trigonometriques, logaritmica, exponencial
= Representacio de funcions

= Derivacio e integracio de funcions

= Nombres complexes

2.- Bibliografia:

e Lluis Prat Vifias i altres: Circuitos y dispositivos electronicos.
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= (C.J. Savant. Disefio electrénico. Circuitos y sistemas. Addison-Wesley.
= AR Hambley, Electronica, Prentice Hall.
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= J.F. Wakerly, Disefio digital, Prentice Hall, 2001

» R.E. Thomas i A.J. Rosa, Circuitos y sefiales, Reverté.




3.- Professors.:

TEORIA: Grups 10i20  Sessions: Dimecres, 11h a 13h
Xavier Oriols xavier.oriols@uab.es Despatx: S249

Tutories: Dimecres, 10h a 11h
(concertar ciita prévia via e-mail)
Grup 50 Sessions: Divendres, 17h a 19h
Amador Alvarez amador.alvarez@uab.es Despatx: S249

Tutories: Dimecres, 18h a 19h
(concertar ciita prévia via e-mail)

PROBLEMES: Grups10i20 Sessions: Divendres, 11h a 12h
Xavier Oriols / Francisco.Aznar

| ’ i D 1 524
xavier.oriols@uab.es / francisco.aznar@uab.es espaix: 5249

Grup 50 Sessions: Dimecres, 17h a 18h
Amador Alvarez amador.alvarez@uab.es Despatx: S249

4.- Avaluacio:

Avaluacio continuada:

«  Proves d’avaluacio: 70% de la Nota Final: Es realitzaran quatre examens parcials (desembre,
febrer, abril, Juny) per avaluar l'aprenentatge dels conceptes explicats durant les classes de
teoria. Els examens consistiran, principalment, en problemes tipus resolts durant les classes de

problemes o en conceptes explicats a teoria | es puntuaran, de maxima a minima nota, com
AB,CiD.

Num de qualificacions A,B, C i D obtingudes
a les 4 proves d'avaluacio

- Sies treu una D a una de les proves de l'avaluacié continuada, s'ha d'anar a la 2°* convocatoria.
- Si es tenen dues C, sols es pot aprovar fraient dues A. Per els altres casos, s'ha d'anar a la 2° convocatoria




Practiques: 30 % de la Nota Final: Al inici de la sessi6 de practiques, I'alumne haura de
contestar un questionari per avaluar la preparacié de la practica. Durant la practica, 'alumne
nomes haura de completar un guié que sera avaluat pel professor, excepte en les practiques de
simulacio amb SPICE, en les que s'haura de lliurar un informe al comengament de la practica
seguent. Del treball realitzat per I'alumne en les 12 sessions de practiques en els qgliestionaris,
guions iinformes s'obtindra una nota mitja de les practiques.

Criteris d’avaluacié continuada: La realitzacié de les practiques és obligatoria. La nota final
sera calculada com a 70 % nota de les proves d'avaluacié i un 30% nota de practiques. Per a
superar I'assignatura s’ha de aprovar per separat les practiques i la teoria.

Avaluacioé no continuada:

Es realitzara un examen al Juliol de tot el temari del curs explicat en les classes de teoria i
seminaris. La nota final sera calculada com a 70 % nota de I'examen de Juliol i un 30% nota de
practiques. La nota de practiques sera la realitzada en I'avaluacid continuada. En casos
particulars, quan I'alumne ho demanin explicitament amb antelacié, podran obtenir la nota de
practiques a través d'un examen al laboratori.

5.- Practiques:

Apuntar-se a un dels 7 grups del primer semestre de practiques, en subgrups de 2 persones, a partir del diumenge
1d'Octubre a les 12:00h del migdia a través de la WEB de I'escola (introduir NIU+Password) :

http://feui.uab .es/

Sabadell, 20 de Setembre de 2006
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